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Реферат:
1. Дисертацію присвячено створенню та удосконаленню методів, методик та технологій керування
властивостями напівпровідникових матеріалів і приладів твердотільної електроніки за допомогою
іонізуючих випромінювань (ІВ). На основі теорії взаємодії ІВ з твердим тілом обрані як засіб керування
(модифікації) швидкі електрони і нейтрони, гамма-кванти, визначені ефективні джерела їх генерації,
розроблені технології опромінення конкретних об’єктів.В роботі використані такі матеріали, як об’ємні
монокристали та епітаксійні шари кремнію, бінарних сполук А2В6, А3В5 та їх тверді розчини. Серед приладів
обрані дискретні транзистори, напівпровідникові та гібрідні інтегральні схеми, світлодіоди, лазери
інжекційні та з електронним накачуванням енергії тощо. Розроблено та удосконалено моделі фізичних
процесів, що відбуваються в твердому тілі при дії ІВ, залежно від типу і вихідних властивостей матеріалів та
приладів. На основі цих моделей розроблені методи та методики модифікації приладів твердотільної
електроніки. Розроблені рекомендації щодо підвищення стійкості їх параметрів при експлуатації в умовах дії
ІВ.



2. The dissertation is devoted to creation and improvement of methods, techniques and technologies of
management by properties of semi-conductor materials and devices of solid-state electronics by means of ionizing
radiation (ІR). On the basis of the theory of interaction ІR with a firm body elites as a control facility (updatings)
fast electrons and neutrons, the scale-quantums, the certain effective sources of their generation, the developed
technologies of an irradiation of concrete objects.In work the used such materials, as volumetric monocrystals and
epitacsilation layers of silicon, binary connections А2В6, А3В5 and their firm solutions. Among devices the selected
discrete transistors, semiconductors and hybrid integrated schemes, light diodes, lasers injection and with
electronic накачкой energy and so further.It is developed and advanced models of physical processes which occur
in a firm body at action ІR, depending on type and initial properties of materials and devices. On the basis of these
models the developed methods and techniques of updating of devices of solid-state electronics. The developed
recommendations concerning increase of stability of their parameters at operation in conditions of action ІR.
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